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 Preliminary Datasheet 

RJK5033DPP-M0 
Silicon N Channel MOS FET 
High Speed Power Switching 

Features 

 Low on-state resistance 
RDS(on) = 0.96  typ. (at ID = 3 A, VGS = 10 V, Ta = 25C) 

 High speed switching 
 

Outline 

RENESAS Package code: PRSS0003AF-A

(Package name: TO-220FL)
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Absolute Maximum Ratings 

(Ta = 25C) 

Item Symbol Value Unit 

Drain to source voltage VDSS 500 V 

Gate to source voltage VGSS 30 V 

Drain current ID 6 A 

Drain peak current ID (pulse)
 Note1 24 A 

Avalanche current IAP
Note3 6 A 

Channel dissipation Pch Note 2 27.4 W 

Channel to case thermal Impedance ch-c 4.56 C/W 

Channel temperature Tch 150 C 

Storage temperature Tstg –55 to +150 C 

Notes: 1. Pulse width limited by safe operating area. 

 2. Value at Tc = 25C 

 3. STch = 25C, Tch  150C 
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Electrical Characteristics 

(Ta = 25C) 

Item Symbol Min Typ Max Unit Test Conditions 

Drain to source breakdown voltage V (BR) DSS 500 — — V ID = 1 mA, VGS = 0 

Zero gate voltage drain current IDSS — — 1 A VDS = 500 V, VGS = 0 

Gate to source leak current IGSS — — 0.1 A VGS = 30 V, VDS = 0 

Gate to source cutoff voltage VGS (off) 3.5 — 4.5 V VDS = 10 V, ID = 1 mA 

Static drain to source on state resistance RDS (on) — 0.96 1.3  ID = 3 A, VGS = 10 V Note 4 

Input capacitance Ciss — 600 — pF 

Output capacitance Coss — 70 — pF 

Reverse transfer capacitance Crss — 10 — pF 

VDS = 25 V 

VGS = 0 

f = 1 MHz 

Turn-on delay time td(on) — 15 — ns 

Rise time tr — 20 — ns 

Turn-off delay time td (off) — 90 — ns 

Fall time tf — 30 — ns 

VDD = 200 V 

ID = 3 A 

VGS = 10 V 

Rg = 10  

Body-drain diode forward voltage VDF — 0.9 1.5 V IF = 6 A, VGS = 0 Note 4 

Body-drain diode reverse recovery time trr — 250 — ns IF = 6 A, VGS = 0 
VDD = 250 V 
diF/dt = 100 A/s 

Note: 4. Pulse test 
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Main Characteristics 
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Package Dimensions 

Unit: mm
Previous Code

PRSS0003AF-A TO-220FL

MASS[Typ.]

1.5g⎯

RENESAS CodeJEITA Package CodePackage Name

TO-220FL
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Ordering Information 

Orderable Part Number Quantity Shipping Container 

RJK5033DPP-M0-T2 1050 pcs Box (Tube) 
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products in compliance with all applicable laws and regulations that regulate the inclusion or use of controlled substances, including without limitation, the EU RoHS Directive.  Renesas Electronics assumes 

no liability for damages or losses occurring as a result of your noncompliance with applicable laws and regulations.
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Данный компонент на территории Российской Федерации 

Вы можете приобрести в компании MosChip. 

    

   Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке: 

      http://moschip.ru/get-element 

   Вы  можете разместить у нас заказ  для любого Вашего  проекта, будь то 
серийное    производство  или  разработка единичного прибора.   
 
В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и 
пассивных электронных компонентов.   
 
Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы 
двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel 
(ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, 
Amphenol, Glenair. 
 
Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, 
предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов 
практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки. 
 
На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить 
квалифицированную поддержку опытных инженеров. 
 
Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с  
ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009 
 
 

      

            Офис по работе с юридическими лицами: 
 

105318, г.Москва,  ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский» 
 
Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный) 
 
Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304) 
 
E-mail: info@moschip.ru 
 
Skype отдела продаж: 
moschip.ru 
moschip.ru_4 
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